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высокие технологии

Специализированная выставка 
нанотехнологий и материалов 
(НТМ) является ежегодным 

смотром отраслевых достижений, 
проводимым в российской столице 
четвертый год подряд. Итоги 2007 года 
для отечественной наноиндустрии 
свидетельствуют о росте государствен-
ной поддержки ученых нанотехноло-
гов, увеличении объемов капитало-
вложений в наноотрасль и расширении 
номенклатуры производимых акаде-
мическими институтами и промыш-
ленными предприятиями изделий, в 
т.ч. для радиоэлектронного и телеком-
муникационного оборудования. В ча-
стности, создание Российской корпо-
рации нанотехнологий и принятие 
Программы развития национальной 
нанотехнологической инфраструкту-
ры будет способствовать снижению 
зависимости российской индустрии 
от импортных поставок и формирова-
нию конкурентоспособного отечест-
венного производства.

Важной составляющей исследова-
ний в сфере «нано» является инно-
вационное образование и передовая 
научно-исследовательская база. 
Именно благодаря своевременной 
модернизации технологического 
парка отечественных вузов стало 
возможным проведение работ по ме-
тодам низкотемпературного синтеза 
нанометровых гетероструктур, на-
ноструктурной рентгенодиагностике 
и фотоэлектронным процессам в на-
ноструктурированном кремнии.

Другая компонента научных изы-
сканий включает в себя химическую 
технологию наноструктур и нанома-
териалов, с помощью которых воз-
можна сорбция радионуклидов на 
природных наночастицах, получе-
ние фрактальных представлений 
теории Дебая для макро- и нанома-
териалов и создание технологий по-
лучения нанокомпозитов для теле-
коммуникационных приборов и 
радиоэлектронных систем.

Но, как показывает практика, соз-
даваемое в российских и зарубежных 
лабораториях нанотехнологическое 

оборудование обретает логическую 
завершенность и функциональную 
полноту только при условии анализа 
ретроспективы и научно-обоснован-
ного прогноза развития наноэлектро-
ники. Обзоры и прогнозы одной из 
известнейших отечественных науч-
ных школ были представлены на 
круглом столе «Наноэлектроника: на-
стоящее и будущее», работу которого 
возглавил научный руководитель 
ФТИАН академик РАН К.А. Валиев. В 
ходе работы секции был озвучен док-
лад директора ФТИАН, академика 
РАН А.А. Орликовского об одной из 
актуальнейших проблем, связанных 
с энерговыделением и отводом тепла 
в высокопроизводительных вычисли-
тельных системах на кристалле. В 
развитие темы прозвучали выступле-
ния о квантовых методах моделиро-
вания нанотранзисторов, нанотехно-
логиях эпитаксиальных наноструктур 
из магнитных металлов для баллисти-
ческой спинтроники, эмиссионной 
наноэлектроники, низковольтных ав-
тоэлектронных эмиттерах на основе 
углеродных нанотрубок и наноэлек-
тронных устройствах молекулярного 
уровня.

Новые возможности применения 
нанотехнологической продукции 
были представлены на круглом сто-
ле, посвященном многофункцио-
нальным наноматериалам. Помимо 
наноструктурирования материалов 
импульсными электрическими раз-
рядами и объемных функциональ-
ных и конструкционных наномате-
риалов, полученных методами 
интенсивной пластической дефор-
мации, анонсировались в качестве 
перспективных направлений прин-
ципы магнитной локации и исполь-
зования наноматериалов для погло-
щения электромагнитных волн.

Украшением выставки явилась 
проведенная презентационная сес-
сия молодежных инновационных 
нанотехнологических проектов. 
Среди представленных разработок 
следует отметить нанокомпозитные 
кремнеземсодержащие материалы, 

нанокристаллические высокоемкие 
конденсаторные порошки тантала, 
наноструктурные  электротехниче-
ские провода с аномально высокими 
прочностью и электропроводно-
стью, и современная технология и 
оборудование для нанесения нано-
строктурированных покрытий и 
получения нанопорошков.

Научная программа выставки 
включала в себя также изучение 
производственного опыта создания 
промышленной технологии объем-
ных нанокомпозитов конструктив-
ного назначения, создание материа-
лов с нанокристаллической 
структурой методами технологии 
низкотемпературной неравновесной 
плазмы (ННП) и рассмотрение мо-
дификаций нанослоев материалов 
различной физической структуры с 
помощью ННП. Тематика круглых 
столов охватывала подавляющее 
большинство проблем и перспектив 
российской нанотехнологической 
индустрии, и выработанные в ходе 
заседаний решения, несомненно, 
будут способствовать переходу оте-
чественной промышленности на 
качественно новый уровень разви-
тия, характеризующийся формиро-
ванием Национальной инновацион-
ной системы и построением 
инновационной модели экономики, 
основанной на генерации и рацио-
нальном применении знаний.

Выводы:
Целесообразно переименование 

Специализированной выставки 
НТМ во «Всероссийскую неделю на-
нотехнологий и материалов в Моск-
ве» со значительным увеличением 
участников из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Для проведения Пятой юбилей-
ной выставки и конференции НТМ 
необходимо существенное увеличе-
ние экспозиционных площадей, что 
предполагает выделение дополни-
тельных бюджетных ассигнований 
по линии соответствующих отрас-
левых ФЦП.

Нанотехнологии и материалы 
для радиоэлектронного 
и телекоммуникационного оборудования
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